KIRIKKALE UNIVERSITESi MUHENDISLIK FAKULTESI BiLGISAYAR MUHENDISLIGI BOLUMU
ELEKTRONIK DEVRELERI LABORATUVARI

DENEY #4: DiYOT KARAKTERISTIGI

Deneyde Kullanilan Malzemeler:

1.Devre
1. 1N4001 Diyot (x1 adet)
2. 1K direng (x1 adet)

Devre Semasi:

R1

|+

Sekil 1. Devre 1

R1

|+

Sekil 2. Devre 2

NOT: Rapor ders siresi icinde doldurulmalidir. Her 6grenci deneyi kendisi yapmali ve kendine ait bir rapor
teslim etmelidir.




KIRIKKALE UNIVERSITESi MUHENDISLIK FAKULTESI BiLGISAYAR MUHENDISLIGI BOLUMU
ELEKTRONIK DEVRELERI LABORATUVARI

DENEY #4 | No: Adi-Soyadi: On ¢alisma:

Deney Sonuglari:
1. Sekill deki devreyi board lizerine kurunuz. Tabloda verilen gerilim degerlerini sirasiyla devreye uygulayiniz.
Her bir gerilim degerinde devreden gecen akimi dlgerek tabloya yaziniz.

Vin(Volt) | 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 2 3 4

Ib(mA)

2. Sekil2 deki devreyi board lizerine kurunuz. Tabloda verilen gerilim degerlerini sirasiyla devreye uygulayiniz.
Her bir gerilim degerinde devreden gecen akimi dlgerek tabloya yaziniz.

V., (Volt) 1 2 5 9 12 15

Ib (HA)

3. Tablodaki degerleri kullanarak Si diyot icin akim-gerilim karakteristik egrisini giziniz.

I (mA)

A

| o Vo (v)

Grafik yorumu:

NOT: Rapor ders siresi icinde doldurulmalidir. Her 6grenci deneyi kendisi yapmali ve kendine ait bir rapor
teslim etmelidir.




